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‘Przedmiot - ' wynalazku  dotyczy  sposobu
zmniejszeniu wplywu zmian temperatury na
dézestotliwo$é drgan oscylatora lampowego, pra-
cujgcego w ukladzie mostkowym lub innym.

Istota wynalazku polega na zastosowaniu
opornika, nawinietego drutem o duzym wspoél-
czynniku cieplnym opornosci (np. drutem mie-
dzianym), ktérego przyrost opornosci pod wply-
wem zmian temperatury odpowiednio zmienia
czestotliwo$é drgan tak, ze przy zmianach tem-
peratury uzyskuje sie stala czestotliwo$é napig-
cia wyjsSciowego.

W oscylatorach, pracujacych w ukladach
mostkowych lub tym podobnych, w ktérych
pomiedzy obwodem anodowym -a siatkowym
lampy elektronowej jest umieszczony np. mo-
stek, ztozony z trzech galezi oporowych z jednej
galezi zawierajgcej obwod rezonansu szerego-
wego, czestotliwo$é oscylacji zalezy w pewnym

*) Wiasciciel patentu o$wiadczyl, e twoércg wyna-
lazku jest Henryk Kuniewski.

stopniu .od opornosci galezi oporowych. Zwigk-
szenie opornosSci pewnych galezi powodujs
zwiekszenie czestotliwosci oscylacji, a zwigk~
szenie opornosci pozostalych galezi zmniejsza
czestotliwose tych oscylacji.

Aby byla mozliwa kompensacja
opornika , zmiennej oporno$ci w funkcji
temperatury, przyrost temperatury oporni-
ka kompensacyjnego powinien powodowac
odwrotny wplyw na warto§é czestotliwosci,
niz przyrost temperatury wszystkich pozosta-
lych elementow oscylatora.

Ze wzgledéw praktycznych najwygodniej jest
zastosowaé oporniki kompensacyjne w jednej z
galezi, przylegltych do galezi rezonansowej, gdyz
galaz przeciwlegla zawiera zwykle nieliniowy
element regulacyjny {(np. lampe regulacyjng o
opornosci, zaleznej od natezenia pradu), a nie
zawiera zwyklych opornikéw. Poniewaz wzrost

za pomoca

opornosci kazdej z galezi przylegltych powodu- -
drgag

je zazwyczaj .-obnizenie czestotliwosci
oscylatora, przeto dodatni przyrost temperatu-



ry pozostalej czeSci ukladu oseylatora powi-
. nien zwiekszaé czestatliwo$§é drgan oscylatora.
"W tym przypadRy zastosowanie w jednej z ga-
dezt* przylegltych opornika nawinietego drutem
miedzianym umozliwi kompensacje zmian cz¢-
stotliwoSci pod wplywem temperatury.

Na czestotliwosé drgan oscylatora oprécz
wspomnianych opornosci, ma decydujgcy wplyw
czestotliwo§é wiasna obwodu - rezonansowego,
‘znajdujgcego sie np. w jednej galezi ukladu
mostkowego. Pozadane jest zatem, aby czesto-
tliwo§¢ wlasna tego obwodu zwiekszala sie ze
. wzrostem temperatury, czyli aby indukcyjnos¢
" lub pojemno$é w tym obwodzie posiadata ujem~
ny wspélczynnik temperatury. Najwygodniej
jest w tym celu zastosowaé¢ kondensator o
ujemnym wspétczynniku temperaturowym (np.
 kondensator styrofleksowy).

Przyklad zastosowania sposobu kompensacji
temperaturowej czestotliwosci drgan oscylatora
wedlug wynalazku przedstawiono na fig. 1 ry-
sunku. Uklad mostkowy oscylatora 2820 Hz za-
wiera obwo6d rezonansowy szeregowy L, C oraz
w galeziach przyleglych oporniki R; + Ril, Rs,
a w galezi przeciwleglej lampe regulacyjng Z
(zar6wke telefoniczng). Oporniki R;, Rs Ssa
wykonane z drutu o wspélczynniku cieplnym
prawie réwnym zeru, a opornik Rj1 — z drutu
miedzianego.

Przebieg zaleznoSci czestotliwo$ci fx drgan
oscylatora od opornosci Ry + Ryl przy stalej
temperaturze przedstawia fig. 2 rysunku. Po-
‘niewaz przy wzroScie temperatury np. o 10°C
czestotliwo§é drgan (przy Ry + Ryl = const)
‘wzrasta o 2 Hz, przeto dobiera sie takie war-
tosci Ry, Ry4l, aby przyrost oporno$ci przy
wzroScie temperatury o 10°C wynosit ok.
8 Q@ (Rt = 200 @ ) czyli zmniejsza czestotli-
wo$é o 2 Hz (punkt B charakterystyki). Po za-
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stosowaniu takiej kompensacji uzyskano nie-
stalo§é¢ czestotliwo$ci drgan rzedu 10-3 na 1°C.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb kompensacji temperaturowej czesto-
tliwosci drgan oscylatora, znamienny tym, ze
w ukladzie mostkowym oscylatora stosuje
si¢ opornik kompensacyjny, ktérego opor-
no§¢ zalezna jest w znacznym stopniu od
temperatury.

2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze
opornik kompensacyjny posiada takg cha-
rakterystyke temperaturowa, iz jego przy-
rost temperatury wptywa w spos6b odmien-
ny na wa?toéé czestotliwo$ei drgan oscylato-
ra niz przyrost temperatury wszystkich po-
zostalych elementéw oscylatora.

3. Spos6b wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym,
ze opornik kompensacyjny posiada taka
charakterystyke temperaturowa, iz jego
przyrost temperatury powoduje zmiane cze-
stotliwo§ci drgan oscylatora o takg sama
warto§é bezwzgledna jak przyrost tempera-
tury wszystkich  pozostatych elementow
oscylatora. . '

4. Spos6b wedlug zastrz. 1 — 3, znamienny
tym, ze w obwodzie rezonansowym oscyla-
tora stosuje sie kondensator o ujemnym
wspélczynniku cieplnym pojemnosci, wsku-
tek czego czestotliwo$é rezonansowa obwodu
zZwieksza sie wraz ze wzrostem temperatury.

5. Spos6b wedlug zastrz. 1 — 4, znamienny
tym, ze opornik kompensacyjny jest umiesz-
czony w jednej z galezi ukladu mostkowego,
przylegajacej do galezi z obwodem rezonan-
sowym. _
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